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OEM: Valvo

Transistor BC160

Datasheet

BC 160-10, -16
BC 161-10, -16

SILIZIUM = PNP - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN

fiir Verstiirker- und Schalteranwendungen,
in ¥erbindung mit den Tramsistoren BC 140 und BC 141
als Eomplementirpaare flir Gegentaktstufen

Mechanieche Daten:

Gehliuse: Metall, JEDEC TO0-39,
& C 3 nach DIN 41 BT3

Der Kollektor ist mit dem
Gehliuse leitend verbunden.
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Eurzdaten: BC 100 BC_1861
Eollektor=-Sperrspannung -Uc. o = max, 40 60 v
Eollektor-Emitter=-Sperrspannung '“(:E g = max. 40 60
Eollektorstrom -Ic = BAX. Tl. A
ﬂill-t'rir.'l'nltl:iltu.n‘
bei 'I.T = 25 nc Ptut = BAX. 0,75 W
bei B, 45 "c tot ™ WAX. 3,7 U}
Sperrschichttemperatur I-J = WAX, 176 “c
Transit=Frequenz
bei 'U{!l = 10 V, -Ic = 50 md, 3
IH = 20 MHz: f.' = 50 MHz
BC 180=10 BC 160<16
BC 181=10 BC 161-16
Gleichstromverstirkung
bei -UC‘! =1V, -II: = 0,1 mA B - BOD 120
h.i -Uc! L] 1 "4". -Il: - IW mA B = Hl'll'n lmlil“n
bei 'Ucl =1, 'Il: - 1A B 20 3o
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OEM: Valvo Transistor BC160 Datasheet
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BC 160-10, - 16
BC 161-10, -16
Absolute Grenswerte: BC 100 3¢ 1M
Kollektor=Sperrspannung bei 1! = 01 -l.r“ p = WAX. 40 80 v
Kollektor=Emitter-Sperrspannung bei Ill = 01 'UI:! o = max, 40 60 V
Emitter-Sperrspanoung bei II.'.' = 01 -l.l‘.B g = max. B BV
—
Eollektorstrom: 'Il'! = mAX,. i A
Basisstrom: -I' = MAX, 0,1
G‘Illli-":l‘l'll-tl‘iitﬂ-‘l‘
bei .'I.T = 256 C» rt't = MAK. 0,75 W
bei 8, = 45 °Cs Poy = BAX. 3,7 W
o
Sperrschichttemperaturs IJ = EAX. 176 c
Lagerungstemperatur: '5 = min, =565 %
8 = max, 178 °c
Nirpewiderstand:
gwischen Sperrschicht und Umgebung: lt.h v s 200
gwischen Sperrschicht und Gehluse: R G S a6
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OEM: Valvo

Transistor BC160

ennwerte: (bei 8 = 25°C, sofern micht anders angegeben)

Kollektor-Emitter-Restatrom
bei -Ul:l = 40 V, 'I.l.l U H

bei -uﬂ-ﬂﬂ ¥V, U = 0

BE
bei Uy = 40 ¥, Uy = 0, 8,
bei -U

HE
ﬂ-l-l}'.'.l:l' :I‘.I.UJ

Kollektor-Emitter-Restspannung
bei 'I'I: =14, =1y = 100 mA:

Basis-Emitter-Spannung
bai -U“- 1V, 'II: = 1 As

Transit-Frequens
bei -U“ = 10 V, -Ic = 50 mA,
!H = 20 MHz:
Eollektorkapazithit
bei -ch 0" 10 ¥V, I

Emitterkapazitit
bei -Un 0" 0,8V, I

Schaltzeiten
bei -IEI = 100 miA

and -I'I - GIB! = 5§ mis

f= 1 MHz:

.-U,

c-ﬂ.l’-l)ﬂn

Gleichstromverstirkung
bei -UI:E =11V, -lc = 0,1 mks

bei -Uﬂt =1V, -IC = 100 mAj

bei =U__ = 1 V, =1 1 As

CE [

= 150 “Ci
= 180 “Cs

CE B
CE 8
CE 8
CE 8
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Datasheet
BC 160-10, -16
BC 161-10, -16
BC_160 BC_161
S 100 nd
1 100 sk
S 100 pi
S 100 m
——————————
= 0,6 (<1,0) v
= 1,0 (€ 1,7) v
- 50 MHz
b a0 pF
s 180 pF
S 500 ns
E 650 ns
BC 160-10 BC 160-18
BC_161-10 BC_161-16
- B 120
= 53!!1’40‘ IMH-izm
- 20 30

Datasheet Rev. 1.0 — 07/20 — data without warranty / liability



